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Последние работы в области терагерцовой (ТГц) технологии демонстрируют потенциал новых материалов и новых физических эффектов для повышения эффективности генерации и контроля ТГц излучения [2]. Исследования показывают, что черный фосфор является перспективным материалом для применения в этой области [1]. Это графеноподобный полупроводниковый материал с узкой запрещенной зоной и с высокой подвижностью носителей заряда[3], что позволяет создавать на его основе перспективные эмиттеры и детекторы терагерцового излучения. 
В данной работе для исследования параметров ТГц излучения, излучаемого кристаллом черного фосфора, выращенных методом химического осаждения из газовой фазы, использовалась ТГц спектроскопия временного разрешения в геометрии на отражение. Все исследования проводились при комнатной температуре. Анализ поляризационных характеристик, генерируемого ТГц излучения проводился при помощи решетчатых ТГц поляризаторов.
Показана генерация эллиптически поляризованного терагерцового излучения в кристаллитах черного фосфора. Обнаружен поворот эллипса поляризации ТГц излучения при вращении образца и падающей поляризации. После анализа экспериментальных данных было получено максимальное значение эллиптичности ТГц излучения e [image: image2.png]X 0.8



. Результаты мощностных зависимостей показывают, что основной вклад в генерацию ТГц излучения вносит фототок, возникающий в черном фосфоре после взаимодействия с оптической накачкой. 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания ВУЗу (№FSFZ-0706-2020-0022) и грантов «Университетский для молодых учёных» РТУ МИРЭА НИЧ-46 и НИЧ-47. 
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